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REFERAT

AgsGexMnyTes (x=0; 0,05; 0,1; 0,2) bark mahlullarin
impedans spektri 80K va 300K temperaturda aragdirilib.
80K temperaturda niimunalorin homogen dielektrik
material oldugu, otaq temperaturunda isa yarmmkegirici
xiisusiyyatlar kasb etdiyi milayyan olunub.

GIRIS

Miirokkab kristal qurulusu ve boyik ele-
mentar 6zayi olan AgsGeTes ticlii birlosmo asag:
istilik kegiriciliys (0,25V/mK) va 0,4eV gadagan
olunmus zonaya malikdir [1-3]. Belo xiisusiyyat
adoton Qryunayzen parametrinin boyiik olmast ilo
(otaq temperaturunda 3.8) izah olunur. AgsGeTes
birlogmosinds istilik kegirmonin temperaturdan
asth olaraq geyri adi artmasi v onun 500K tempe-
raturdan yiiksok temperaturlarda superion kegirici-
lik gdstormosi kimi qeyri-adi xiisusiyyatlori var
[4]. Bu birlosmo hom istilik enerjisini elektrik
enerjising ceviran termoelektrik cevirici kimi, hom
do akkumulyatorlarda elektrik enerjisinin toplan-
mast iigiin elektrolitik material kimi istifade
olunma imkanma goro son iki onillikde onun
tadgiqins maraq artmigdir [5-7].

ilkin islordo [8.9] yiiksok hallolma va diffu-
ziya qabiliyyatine malik mangan elementi
AgsGeTes birlasmosine gatilmig vo parametrlori vo
kegid temperaturlari idars olunan AgsGerxMnxTes
bork mohlulun kinetik parametrlori ~dyronilib.
AgsGerxMnyTes (x = 0; 0.05; 0.1; 0.2) bork mah-
lulun rentgen-difraksiya analizi ilo bork mohlulun
strukturunun iiglii birlosma ilo eyni oldugu gostari-
lib. Manganin 10 va 20% toskil etdiyi orintilords
miistovilar arast masafonin kigik bucaglara dogru
siiriigmasi gofasin sixilmast ilo izah olunub [9].
AggGer-MnyTes (x=0.20) arintide 28.8 va 315

daraca bucaglardaki zaif reflekslorin MnTe; birles-
moasine aid oldugu gosterilib.

Elmi odobiyyatda AgsGeTes birlosmonin
asag1 temperaturlardaki strukturu hagqmnda molu-
matlar birmanali deyil. AgsGeTes F43m foza qru-
puna aiddir va gofas sabiti a=11,58i0,02A bora-
bordir [1]. AgsGeTes birlosmesindo dord kegid:
223K va 245K-do birinci tartib (struktur) kegidlar,
156K va 170K-do ise ikinci tortib kegidler miisa-
hids edilib [10]. Bir gox miilliflor biitiin kegidlo-
rin ya kub (F43m) ve ya psevdokubik (R3) ol-
masm Ag" ionlarn gorarlasmast ilo bagh oldugu-
nu  gosterirlor  [11-13].  Biz aldigimiz
AgsGe1xMnyTeg niimunslords DSC analizi apara-
raq otaq temperaturundan asagida iki kegidin, otaq
temperaturundan yuxanda ise bir nego endotermik
kegidlorin yarandigim gostormisik [8]. Niimunale-
rin T<180K temperaturda yiiksok miiqavimatli ol-
dugu, 200-650K temperatur diapazonunda iso
yarmmkegirici xassosi gostordiyi gdsterilib. Elektrik
kegiriciliyin temperatur asilthgnda miisahids olu-
nan kegidlorin DSC analizleri ilo miisyysn edilon
kegidlorlo sist-iisto dilgdiyti gostorilib.

Tadgiq olunan niimunslar boyik tozyiq al-
tinda sixalmis ovuntudan alindigina gore onlar do-
novardir va denaler arast sorhad sigray1s mexaniz-
mindo baslica rol oynayir. Kristal donalarin va on-
larin sorhadinin kegiricilikdo rolunu aragdirmaq
{iciin, bir qayda olaraq impedans spektroskopiya-
dan istifado olunur. impedans spektroskopiyasin-
dan istifado etmokls ion kristallarinda faza kegidle-
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rini [14], layh kristallarda niimunanin mikrostruk-
turunu nazera almagla yiikdastyicilarin daginma
xiisusiyyatlorini [15], agqarlanmig materiallarda ag-
garlarin elektrofiziki xassalors tasirini [16], ham-
¢inin kristalda zorraciklarin va zarraciklor arasi sor-
hadin kegiriciliya verdiyi pay1 ayirmaga [17] im-
kan verir. Mogaloda doyison elektrik sahasinda
xiisusi  kegiriciliyin vo tutumun tezlikdon
asililig tadqiq olunub.

EKSPERIMENT

AgsGeixMnyTes (x=0; 0,05; 0,1; 0,2) bark
mohlullar iki marhalada sintez edilib. Birinci mar-
halodo stoxiometrik nisboatdo Ag, Ge, Te vo Mn
elementlari ampula doldurulub, sonra 1,3 MPa-a
gedar vakuum yaradilaraq agz1 kiplanib. Vibrasiya
olunan ampul tadrican 1250K temperatura gadar
quzdirihb, 4 saat bu temperaturda saxlamlib va
sonra 50 saat arzinde 900K temperaturda tablanb.
Ikinci marhalada sintez edilmis material agat ho-
vanginds ovuntu halina salinib va 100 mikronlug
alakdan kegirilib. Oloklonmis ovuntu paralelepiped
sokilli polad bloka doldurulub va 0,6GPa tozyiq
altinda sixilib. Olgiisii 15x5%2mm? va polad rong-
da olan niimunaler 10 saat arzinds ~800K tempe-
raturda saxlamlib va homogenlasib.

Niimunelerin rentgen faza tahlili Bruker D2
Phaser difraktometrinds Cu K, siialardan istifads
etmoklo 5-80 daraca bucaglarda, kalorimetrik tod-
qiqatlar arqon atmosferinds va 100-900K tempera-
tur boliimiinds "NETZSCH DSC 204F1" (Darayi-
¢ diferensial kalorimetri) cihazinda aparilib. Eta-
lon madds kimi sapfir, qizma siirati 10K/daq va
inert gazin (arqon) axin siirati 20ml/daq segilib.

Sabit elektrik va magnit sahasinda kegirici-
lik vo Holl amsal 80-700K temperatur béliimiinda
doérd zondlu iisulla 6lgiiliib. 20-10°Hs tezlikda xii-
susi kegiriciliyi (xiisusi admittanst) 6lgmok iigiin
diametri 6mm, galinligi 1mm olan disk sokilli nii-
mundlar hazirlanib, yasti iizlors giimiis pasta ¢aki-
lorak iizorine mis kontaktlar qoyulub. Dayison
sahads Slgiilor iki kontaktl sxemlo apanldig iigiin
kontaktlarda statik volt-amper asililigi (V AX) ¢1-
xarilib. Biitiin temperaturlarda va 1V-dak elektrik
sahosinds VAX xatti olub. Xiisusi kegiriciliyin va
tutumun tezlikdon asililig: “Precision LCR Meter
1920” (IET Labs) cihazinda lgiiliib. Ol¢ii zaman

totbig olunan garginlik 200mV olub. Olgiilmiis tu-
tum va kegiricilik bilgilori asasinda dielektrik sabi-
tinin hagiqi vo xayali hissolari hesablanib. Eksperi-
mental naticalar paralel RC-konturuna malik ekvi-
valent sxema uygun yaximnlagma ilo analiz olunub.
Otaq va maye azot (80K) temperaturlarda impe-

dans dlgiilorin tezlik asililigr ¢ixarilib.
NOTICOLOR VO MUZAKIRO

AgsGejxMngTes (x=0+0.2) bark mahlul

{igiin impedansin haqiqi ZX(f) va xayali Z"(f) hissa

lorin tezlik asililigr 1-ci va 2-ci Sakillards verilib
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80K temperaturda AgsGe.<Mn,Tes bark mahlul iigiin
impedansm haqiqi va xayali hissasinin tezlik astlilig.
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kristal donaciklorin Ol¢tilorinin ~1,5um tortibinda
oldugunu géstarir. Bels donaciklorin sarhadinda
yiiklor yaranir va onlar maddanin tutumunu va ya
dielektrik niifuzlugunu dayisir. Yaranan miirakkab
defektlor ham neytral halda, hom ds menfi va ya
miisbat ion halinda ola bilor. Yaranan ionlar asas
yiikdagtyicilarla eyni isarali olarsa kegiricilik arta-
caq, aks isarali olarsa kegiricilik azalacaq.
Aragdirdigimiz bark mahlullarda polyariza-
siyanin yaranma mexanizmi hagda malumat almagq
Ucilin impedans - spekt analizi (Z%-nin Z'-don asil-
hig1) aparilib. 3-cii Sokilda 80 va 300K temperatur-
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300K temperaturda AgsGe,.sMn,Tes bork mahlul figiin
impedansimn hagiqi va xayali hissasinin tezlik astihg.

Sakillardon gériindiiyii kimi 80K tempera-
turda tezlik artdiqca ZX(f) vo Z"(f) asthiligr siiratlo
azalir. Burada Z'(f) asiliigin Z'(f) asililgina nis-
baton byiik oldugunu va tezlik artdigca bu nisbo-
tin 1-dan 100-dok artdig1 gériiniir. 300K tempera-
turda Z'(f) asilihg £=100kHs tezliklora qador zoif
dayisir, tezliyin £>100kHs giymeotlorinds isa azal-
maga baglayir. x=0,05 tarkibli mahlulda bu asililiq
daha kaskin olur. Z"(f) asililig 300K temperaturda
tezlik artdiqca artir. 300K temperaturda ZX(f) asili-
hig1 Z"(f) asihigima nisbotds boyiikdiir vo tezlik
artdigca bu nisbat 100-don 1-dok azalir.

Tezliyin gostarilon giymatlorinde gafas po-
lyarizasiyasinin heg bir névii bas vers bilmaz. Tez-
liyin asag1 giymotlorinds bas veran dielektrik ano-
maliyast daha ¢ox donaciklor arasi sarhadda yara-
nan effektlorls baglh ola bilor. Debay Serera meto-
du ilo aparilan hesablamalar niimunalorda yaranan

larda godograf verilib.
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80K (a) vo 300K (b) temperaturlarda AgsGexMn,Teg
bark mahlulun impedans-spekiri.
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Sakildon goriindiiyii kimi 80K temperaturda
qotograf koordinat baglangicindan kegon bir q6vs
yaradir. Bark mohlulun torkibi doyigdikca qévslo-
rin radiusu miixtolif olur: x=0.1 torkibdo daha ki-
¢ik, x=0,20 torkibdo daha béyiik olur. Qodografin
belo forma almasi 80K temperaturda kristalin ho-
mogenliyini gostorir. Elektrik tutumun eksperi-
mental qiymatinin C=3pF+7pF arasinda doyismasi
ayri-ayr1 denalerin hacmi miiqavimati va tutumlar
ilo izah olunur [18]. Qodografda tok yarim qovsiin
olmasi denalerin daxili hacminds bas veran
elektrik kegiriciliyi ilo baghdir. Ona géra do ekvi-
valent sxemi hacmi miigavimat vo hacmi tutumun
paralel kombinasiyasindan modelloga bilar.

300K temperaturda alinmis qotoqgrafda
tezliyin 20-20000Hs va 100-7000Hs giymatlorinda
iki budaq miisahida olunub. Manganin migdari art-
digca qovsiin markazi koordinat baglangicina toraf
stirtigiir. Qeyd edok ki, tezliyin bu béliimiinda
gofasin polyarizasiyasi bas vera bilmoz. Yiiksok
tezlikli qovsiin yaranmasi donalarin daxili hacmin-
do bag veron dasinma prosesi ilo baghdir, agad
tezlikli rogslora uygun qovs iso kristalliklor arasi
sarhadin verdiyi slaveni gstorir [16]. Bu bélgada
tutumun tacriibi giymoti 10pF+10°pF arasinda do-
yisir vo bu qiymot donolor arasi serhadin (grain
boundary) miiqavimatino uygundur [18]. Belo
spektrin ekvivalent sxemi haor hansi konturla (va ya
miiqavimatlo) ardicil birlogmis paralel RC kontu-
rundan ibaratdir.

Asag1 tezlikdo bas veron dielektrik ano-
maliyast da hemginin donolor arasi sorhaddo bas
veran effektlerle baglidir. Danolor arasi sorhadds
yilklor yaramr vo onlar maddanin dielektrik nii-
fuzlugunu dayisir. Asagi temperaturlarda defektlo-
rin donmus hissasi neytral yiik halinda olur [19].
Temperaturun artmas ilo defektlor arasinda sigra-
yisla yiik miibadilesi gedir. Defekt bir miiddat yiik-
lii halda oldugdan sonra neytral hala gayidir. Bu
qayda ilo yiiklii defektlorin sigrayisla yiikiinii do-
yismasi qadaga zonasinda dorin saviyys yaradir va
xarici elektrik sahasinds dielektrik niifuzlugun arti-
mina gatirir,

Asad tezlikdo dielektrik niifuzlugu 1000-
don ¢ox olan heterogen sistemlordo donslor arasi
sarhadin polyarizasiyadaki rolunu géstarmok iigiin
“elektrik modulundan” istifade olunur [20]. Im-
pedans spektrdo miigahido olunan xiisusiyyati

tutumla baglamaq moagsadi ilo kompleks kegiricilik
vo ya “elektrik modulu” asagidaki standart
formullardan istifads olunaraq hesablamb

cuo sl v LSBT B O SR (6)
Y—Z’(f)+iZ”(f)_Z’ ’Zl =Y (f)-iY"(f)
v = aC,, 7

(6) va (7) ifadalori ilo hesablanmig naticalor 4-cii
Sakids verilib. Kompleks kegiriciliyin 80K tempe-
raturda haqiqgi toplanam 1KHs tezliyadok Y'~f*!
asthhigr ila, tezliyin f>1kHs giymoatlorinds iso
Y'~f2 asilihg ilo artir. 80K temperaturda komp-
leks kegiriciliyin xayali toplanam Y'~f% asililig
ilo artir (Sokil 5). Bu Y'~=0Ces formulundan he-
sablanmig Cet parametrin tezlikdon ¢ox zoif asih ol-
dugunu  gostorir.  Ce/Cyp parametri  (burada
C, =¢,S/d -niimunanin handasi tutumu, € - miit-
laq dielektrik niifuzlugu, S - kontaktlarin sahasi, d-
onlar arasindaki mosafadir) AggsGei«MnxTes bark
mohlul ti¢lin 80K temperaturda bdyiik qiymotlor
alir va f>100Hs tezlikds demsak olar ki, sabit qalir
(Sakil 6). Basga sozls, bark mohlul 6ziinii 80K
temperaturda bircinsli dielektrik kimi aparir. Do-
grudan da bircinsli sistemdo Cer parametri dielek-
trik niifuzlugu £ olan miistavi kondensatorun C tu-
tumuna barabar olacaq.

300K temperaturda vo agag tezlikde Ce/Co
qiymati tezlikdon asih olaraq tig tortib azalir,
x=0.05 torkibli mohlulda iso f£>20kHs tezlikdo
Cet/Co sabit galir. Ona géro do Ce/Co parametri
maddonin dielektrik niifuzlugu { £) hesab edils bil-
moaz. (7) ifadossi ilo hesablanmig parametr verilon
temperatur boliimiinds kifayst gadar béyiik olur va
tezlikdon giiclii asili olduguna géra maddonin
dielektrik niifuzlugu kimi interpolyasiya oluna
bilmoz. Praktiki olaraq doyismayon Y! parametrin
fonunda gatirilmis tutum tezlik artdiqca azalaraq &
qiymetina yaxinlagir. Asag tezlikds tutumun bela
yiksok qiymst almasi gofosin polyarlasmasi ilo
izah edilo bilmoz. Gostarilon effekts uygun galen
tezlik Olgiilorin  aparildigr tezlikdon dofalarle
coxdur.
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Kompleks kegiriciliyin tezlik asthhgr: a) T=80 K, b) T=300K.
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Tutumun tezlik asthhigy: a) T = 80K, b) T =

300K.
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Getirilmis tutumun (Cer/Cy ) tezlik asiihigr: a) T=80K, b) T=300K.

Doayison elektrik sahosindoa kristalliklor arasi
elektron altsistemda todricon yenidan yiiklonma
getmosi asag tezlikdo olave tutum yaradir. Xarici
sahonin tezliyi artdiqca yaranan slava pay tadricon
itir vo gotirilmis tutumun yiiksok tezlikli hoddi
maddenin dielektrik niifuzlufuna yaxinlasir. Bu
hadiso odobiyyatda Maksvel-Vaqner effekti adla-
nir. Belaliklo, geyri bircins sistemdo Maksvel-Vag-
ner effekti vo denoler arasi sorhadds lokallagmus
dipollarin oriyentasiyasi noticasinds tutum kegiri-
ciliyinds yaranan slavenin asagi tezlikli polyariza-
siyanin bas vermasi ilo bagl oldugu ehtimal olu-
nur.

Biitiin temperatur boliimiinds tutum hesab-
lananda eyni bir ekvivalent sxem yaxinlagmasi -
paralel RC kontur istifads olunub. Tezlik artdiqda
Vo ya temperatur azaldiqda tutum siiratlo azalir.
Temperaturun azalmas ila tutumun azalmasi nii-
muneni daha da homogenliyini géstarir, C/Co qiy-
moti agag1 temperaturlarda kristal qafosin dielekt-
rik niifuzluguna yaxinlastr.

Bir ¢ox hallarda elektrik tutumu tezlikdan
asili olaraq azalir. Belo hallarda asag tezlikli ef-
fektiv tutumun giymsti anomal olaraq béyiik olur
va gatitilmis tutumun giymeti 10>-10* giymstindan
gox olur. 10"°Hs tezlikdon asag: tezlikds oxsar ha-
disa ion, elektron v oriyentasiya ilo bagl siiratli
elektron proseslori noticasindo yaranan polyariza-
siya ils izah oluna bilmoz. [21] isin miislliflori hat-
ta, kristal gofosin xiisusiyyati ilo bagl dipol mo-
mentlorin yaranmadig: sistemlordo bels geyri bir

cinsliliklo baglt anomal yitksok tutumun miisahida
oldugunu géstariblar.

Oxsar eksperimental noticalori kristal daxi-
linds miixtalif kegiriciliya malik miihitlorin sarho-
dinds yiikdastyicilarin formalasmasi naticasinda
boyiik sayda kondensatorlardan ibarat ekvivalent
sistemin yaranmasi ilo izah etmok olar. Kristal da-
xilinds tutumlarin paylanmasi sababindon eksperi-
mental tayin olunan tutum materialin xarakteristi-
kas1 sayilmir vo miistovi kondensatorun dielektrik
niifuzlugu ti¢iin istifads olunan sads formulla apa-
nilan hesablama diizgiin deyil. Polikristallarda ox-
sar hadisalor donaciklar arasi sahada polyarizasiya
proseslori il bag vers bilor [22,23]. Xarici sahonin
tezliyi artdigca yenidon polyarlasma prosesi struk-
turda méveud olan geyri bircins saholorin “don-
masina” gatirir. Tezlik artdiqca Xarici sahonin tasiri
ilo geyri bircins hissalar strafinda yiikdastyicilarin
istiraki ilo bag veran relaksasiya proseslori polyar-
lagman1 dayisir vo naticods tutumun inteqral qiy-
moting slava azalir.

NOTICO

Impedans spekirin tahlili 80K temperaturda
kompleks kegiriciliyin xarici elektrik sahonin
tezliyindon YI~f*% asililig1 ilo artdigim gostorir,
£>100Hs tezlikdo gatirilmis tutumun demok olar
ki, sabit qalmast agag1 temperaturda bark mohlulun
homogen dielektrik material oldugunu géstorir.
Otaq temperaturunda gatirilmis tutum asad tezlik-
lords qgeyri-adi deracads yiiksok qiymet alir va
tezliyin artmast ilo ti¢ va ya dord tortib azalir.

96




AgsGe1.xMnyTes BORK MOHLULUN KECIRICILIK XUSUSIYYOSTLORT

Otaq temperaturunda kompleks kegiriciliyin

10°Hz tezliys godor sabjt qalmasi, >10°Y;

10.

I

12,

R.Bendorius, A Irzikevicius,
E.V.Tsvetkova. The absorption
AgsMiSes and AgsGeX, V1 compounds, Physica
Stat. Sol. 4, 28 (1975) KI125K127.

N.Rysanek, P Laruelle, AKatty. Structipe cristal-
line de AgsGeTes (), Acta Crystallografica B, 32
(1976) 692-696.

Zeitschrififiir Kristallographie, 149 (1979) 3147
https://doi.org/10.1524/7kri. 1979.149.1-2.31

M Fujikane, K Kurosaki, HMuta, S.Yamanaka,

A Kindurys,

Thermoelectric properties of AgsGeTes, Jowrnal of

Alloys and Compounds, 396 (2005) 280-282.
A.Charoenphakdee, K.Kurosaki, HMuta, M.Uno,
S.Yamanaka, Reinvestigation of the thermoelectric
properties of AgsGeTes, Phys. Status Solidi, RRL, 2
(2008) 65-67.

T.J.Zhu, S.N.Zhang, SHYang, XB. Zhao. fn-
proved thermoelectric Jigure of merit of self-doped
Ags<GeTes compounds with glass-like thermal
conductivity, Phys. Status Solidi, RRI, 4 (2010)
317-319.

N.G.Szwacki, E.Przezdziecka, E.Dynowska,
P.BogusAlawski, J Kossut Structural Properties of
MnTe, ZnTe, and ZnMin T, e, Acta Physica Polonica
4, 106 (2004) 233-238.

R.N.Rohimoy, D.H.Arasli, A.O.Xalilova, A.S.Qsh-
romanova, 1.X. Memmodov. AgsGe,. M, T es arinti-
lorin elektrofiziki xassalori,  Tramsactions of Na-
tional Academy of Science of Azerbaijan, series of
Physics-mathematical and technical sciences, Phys-
ics and Astronomy, 139 Ne2 (2019) 132-137.
A.Gahramanova, V.Qasymov, A Khalilova,
R Rahinov. Thermodynamic properties of AgsGe,.
Mn.Tes alloys, 7th Rostocker International Confer-
ence: “Thermophysical Properties for Technical
Thermodynamics” Rostock, Germany, 26-27 July
(2018) 73-74.

HKawaji, T.Atake. Hear capacity measurement
and thermodynamic study of AgsGeTes, Sol. State
lonics, 70/71 (1994) 518-521.

M Evain, E.Gaudin, F -Boucher, V Petricek, F.Tau-
lelle. Structures and Pphase transitions of the A-PSes
(A=Ag,Cu) argyrodite-type ionic conductors. I
AgzPSes, Acta Cryst. B, 54 (1998) 376-383.
E.Gaudin, F .Boucher, V. Petricek, F .Taulellec,
M.Evain. Stuctures and Phase transitions of the
A7PSes (A=Ag, Cu) argyrodite-type ionic conduc-
tors. I B- and y-CuzPSes, Acta Cryst. B, 56 (2000)
402-408.

spectra  of

tezlikds iso yitksolmasi donaciklorin va donslor
arast sarhadin kegiricilikdaki roly ils baghdir.

13.

14,

15:

16.

L7

18.

19,

20.

21

23,

E.Gaudin, F Boucher, V Petricek, F.Taulellec,
MEvain. Structures and phase transitions of the
A7PSes (A=Ag, Cu) argyrodite-type ionic conduc-
lors. Il a-Cu-PSes Acta Cryst. B, 56 (2000) 972-
979.

O.Alekperov, O.Samedov, R Paucar, N.Abdulzade,
E Nakhmedoyv, A Nadjafov, K. Wakita, N.Ma-
medov. Impedance Spectroscopy study of phase
lransitions toionic and Superionic conductivity stat-
es in Ag>S and Ag»Se, Phys. Status Solid; C 12
(2015) 610-614.

RM Sardarly, 0.A Samedoy, N.A Alieva, A P.Ab-
dullayev, E.K.Huseynoy, LS.Hasanov, F.T.Salma-
nov. On the polarization caused by bulk charges
and the ionic conductvity in TlSe> crystals, Semi-
condiictors, 48 (2014) 427-431. ]

A K Ivanov-Shits, LV Murin. Ionica tverdogo tela,
Saint-Petersburg, (2000) (in Russian) 617.
A.V.Yakimchuk, J.V.Zaikina, LN Reshetova,
L.IRyabova, D.R.Khokhlov, A.V.Shevelkov. Im-
pedance of SnPyg :Br.Jy.. semiconducting clathra-
les, Low Temperature Physics, 33 (2007) 276-
279.

J.T.S Irvine, D.C Sinclair, A.R. West. Electrocera-
mics: Characterization by Impedance Spectrosco-
Dy, Advanced Materials, 2 No3 (1990) 132-138.

P.W Zukovskiy, A.Rodzik, Yu.A Shostak. Dielec-
tric constant and ac conductivity of semi-insulating
CdpMn,Te, Semiconductors, 31 ( 1997) 610-614,
M.A Kudryashov, A.IMashin, A A Logunov,
G.Chidichimo, G.De F ilpo. Dielectric Properties of
Ag/PAN Nanocomposites, Technical Physics, 59
(2014) 1012-101s6.

P.Lunkenheimer, V.Bobnar, A.V Pronin, A IRitus,
A.A.Volkov, A Loidl, Origin of apparent colossal
dielectric constants, Phys. Rev. B, 66 (2002)
052105-1-052105-422.

. T.B.Adams, D.C.Sinclair, A.R. West. Characteriza-

tion of grain boundary impedances in fine- and
coarse-grained CaCu;Ti,0,, ceramics, Phys. Rev.
B, 73 (2006) 094124-1-094124-9.

P.K.Jana, S Sarkar, B.K.Chaudhuri. Maxwell-Wag-
ner polarization mechanism in potassium and tita-
nium doped nickel oxide showing giant dielectric
permittivity, J. Phys. D: Appl, Phys., 40 (2007) 556-
560.




R.N.ROHIMOV, D.H.ARASLI, A.9.XOLILOVA, LX.MOMMODOV, A.S.QOHROMANOVA

CONDUCTIVITY FEATURES OF AgsGei-Mn;Tes SOLID SOLUTIONS
R.N.RAHIMOV, D.H.ARASLY, A.A.KHOLILOVA, LKh.MAMMADOV, A.S.QAHRAMANOVA
Impedance spectra of AgsGe;.MnyTes(x=0; 0.05; 0.1; 0.2) solid solutions have been studied at 80K and 300K. At 80K
the samples were homogeneous dielectric material, and at room temperature they had semiconductor properties.
OCOBEHHOCTH IIPOBOAMMOCTH TBEPIBIX PACTBOPOB AgsGerxMnxTes
P.H.PATUMOB, I.T.APACJIBI, A.A.XAJILJIOBA, HN.X.MAMEJIOB, A.CTAXPAMAHOBA

Hccnenopans! criekTps mMmenanca TBEPIBIX pacTBOPOB AgsGerxMnyTes (x=0; 0,05; 0,1; 0,2) pu 80 u 300K. TIpu Tem-

nepatype 80K 06pasiibl GhUTH 0THOPOTHEIM AMDIIEKTPHHECKIM MaTepHATIoM, a TIPH KOMHATHO TeMmepatype 06/anami ToJTy-
TIPOBOTHUKOBEIMH CBOMCTBAMHY.




